Prace se zabyva adsorpci ftalocyaninl na cinem a indiem pasivovanych povrsich kifemiku Si(111)

s rekonstrukei v/3 X v/3 pfi pokojové teploté. Pomoci skenovaci tunelové mikroskopie byly ziskany
atomarné rozliSené obrazky povrchu. Molekuly na téchto povrsich adsorbuji zejména na kfemikovych
substitu¢nich defektech. Lokalni hustota stav( (LDOS) silné adsorbovanych molekul byla zméfena
skenovaci tunelovou spektroskopii. Zkouman byl plvod rozmazaného (,fuzzy”) zobrazovani
ftalocyaninovych molekul sedicich na kfemikovém substituénim dvojdefektu. Byla zméfena napétova
zavislost doby Zivota dvou pozorovanych stav(, mezi kterymi se pfepina ,fuzzy” molekula pomoci
analyzy fluktuaci tunelového proudu. Diskutovali jsme, jakym zplsobem ovliviiuji pfepinani vnéjsi
parametry méreni. Pfisuzujeme ,fuzzy” chovani molekuly adsorbované na dvojdefektu a zmérené
fluktuace tunelového proudu nad molekulou pohybu molekuly v potencidlové dvojjamé. Navrhli jsem
dvé moznosti pohybu v dvojjamé, které nejvice odpovidaji namérenym informacim o molekule, a jevi

se nam proto jako nejpravdépodobnéjsi.



